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アピール
窒化物半導体からなる高輝度発光素子およびトランジスタ用
結晶基板の技術開発

テーマ
GaNをはじめとする窒化物半導体からなる発光素子及びトランジスタ
用基板としてのScAlMgO4単結晶・Ni単結晶の作製技術の開発

企業名 株式会社 福田結晶技術研究所

どんなシーズか？
GaNと格子不整が少なく、劈開による加工性が優れたScAlMgO4単結
晶、および、h-BN膜とほとんど格子不整のないNi単結晶の作製技術
に関するコンサルティングやそれらの結晶供給

想定する市場は？ 半導体業界

特許の有無
特開2017-119597
特開2018-150198

窒化物半導体素子用基板の作製技術を研究開発されている企業や研究所
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